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le gain en continu. I"écrétage se produise pour les signaux d'entrée
A cet effet, le collecteur du translstor T, est relié 55 E,. E, de niveau le plus faible qui soient prévus
a la masse par un premier pont diviseur compor- dans les conditions d'utilisation de I'amplifica-
tant deux résistances R;; et R,,, un condensateur teur.
C, étant connecté aux bornes de la résistance R,,, : . Selon la figure 6, lorsque la valeur (E,~E,) du
entre le point milieu du pont diviseur et la masse. . niveau des signaux sinusoidaux d'entrée atteint la
Le point milieu du pont diviseur est relié a la base 60  -valeur e, (par exemple 70 mV) le signal de sortie
- du transistor T, & travers une résistance d’'entrée _ (s;~sy) de I étage d'entrée atteint, mais ne
R,4. De méme, le collecteur du transistor T, est dépasse pas le niveau de saturation nommal s de
relié & la masse par un deuxiéme pont diviseur I'étage.
comportant deux résistances Ry, et Ry, un On a s,=2;R,.
condensateur C, étant connecté aux bornes de la 65 Pour des signaux d'entrée de niveau e'>e, (par
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I n an adva@epagomése Mﬁgméhatdaedaﬂd i fi er plel'étage de sortie représenté 2 la figure 1. Dans
) capacité collecteur-base des transistors T, et T, et I'un ou l'autre cas, et comme il a été indiqué ci-
) émetteur-base des transistors T, et T, peut étre 45 dessus, il convient de choisir l; au moins égal au
contrecarré en empéchant la commutation com- _ courant d'entrée dynamique de I'étage aval, c’est-
pléte des transistors T, et T, en forgant dans ceux- a-dire en I'espéce au courant de base dynamique

¢i un courant d'émetteur. _ de transistors de l'étage aval, et inférieur a |,.

Le circuit représenté & la figure 7 permet de A ceci, s'ajoute une autre condition, a savoir
réaliser cette fonction. Dans celui-ci, I'étage d’en- 50 que I'étage aval ne doit pas rentrer en oscillations.
trée présente les mémes éléments Ry, R, Ry, Ty, - I suffit pour cela que la relation R,l;=R,ly<AV soit

L/ T2 Ta, Ta: Ts €t T14 qu’a la figure 1. Les sorties s; et satisfaite, A V représentant la plage linéaire créte
- s, constituées par le collecteur respectivement : a créte a I'entrée de I'étage aval. (Voir figure 9).
des transistors T, et T; sont connectées a la base Dans le cas ol I'étage aval est I'étage de sortie
respectivement des transistors Ty et T, : 55 de la ligne 1, on a:

La figure 7 comporte en outre selon I'invention '
deux sources de courant de préférence de méme AV=2V+Rgl, avec V,=26 mV.
intensité IT. A cet effet, un transistor T3, recevant
sur as base la tension U a son collecteur relié & la Si on envisage plus particuliérement le cas ou
sortie s,, point commun au collecteur du transis- 60 I'amplificateur est utilisé comme amplificateur
tor T, et & I'émetteur du transistor T, et présente d’entrée d'un pré-diviseur de fréguence d'un
une résistance R;, entre son émetteur et la masse. récepteur de télévision, il a été mentionné ci-
Un transistor T,, recevant sur sa base la tension U dessus que I'étage de sortie, & avance de phase,
a son collecteur relié & la sortie s,, point commun était utilisé également dans un but de mise en

au collecteur du transistor T, et & I'émetteur du 65 forme des signaux par écrétage.



-
conprises a circuit which introduces a coupling between 30 its output and
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[err] Revéiicatidns there is a saturation platggails” premres'e%o ga(rﬁ ch§isrs e manid ﬁ

there is also a dip in output telle que I'amphflcateur ait globalement un gain
1. Etage amplificateur différentiel hautes fré- 50 supérieur 8 1 dans sa gamme de fréquences
quences comportant un premier transistor et un d'utilisation.

N deuxiéme transistor, transistors dont les émet- 5. Amplificateur selon la revendication 4,
teurs, couplés entre eux, sont connectés & une caractérisé en ce que ledit choix est tel que
premiére source de courant, dont les bases sont I'amplificateur ait également un gain supérieur a
reliées & des bornes d’entrée pour recevoir des 55 une valeur nominale donnée & sa fréquence
signaux d‘entrée et dont les coliecteurs sont minimale d‘utilisation.
connectés respectivement aux émetteurs d'un - 6. Amplificateur selon une des revendications 4
troisieme et d’'un quatriéeme transistors dont les ou 5 caractérisé en ce que les collecteurs des
collecteurs sont reliés & des bornes d'alimenta- cinquiéme (Tg) et sixidéme (T,) transistors sont
tion pour le raccordement a une source de ten- 60 chacun reliés a la base d'un transistor de sortie
sion d’alimentation respectivement par une pre- . {Te T40) monté en émetteur suiveur.
miére et une deuxiéme résistance de polarisation, 7. Amplificateur selon une des revendications 4
les bases du troisiéme et du quatriéme transistors a 6 caractérisé en ce que, pour limiter 'amplifica-
étant connectées respectivement aux collecteurs ' tion de la composante continue des signaux
du quatriéme et du troisiéme transistor, caracté- -~ 65 d’entrée (E,, E), il comporte un deuxiéme pont
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level at 11 before the curve returns to the saturation level [err] at 15.
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lilt choix est tel que

premiére source de courant, dont les bases sont I'amplificateur ait egalement un gam supérieur a
reliées & des bornes d’entrée pour recevoir des 55 une valeur nominale donnée & sa frégquence
signaux d'entrée et dont les collecteurs sont : minimale d'utilisation.

connectés respectivement aux émetteurs d'un 6. Amplificateur selon une des revendications 4
troisiéme et d'un quatriéme transistors dont les ou 5 caractérisé en ce que les collecteurs des
collecteurs sont reliés & des bornes d’alimenta- cinquidme (Tg) et sixieme (T;) transistors sont
tion pour le raccordement a une source de ten- 60 chacun reliés a la base d’un transistor de sortie
sion d'alimentation respectivement par une pre- {To, T1g) MonNté en émetteur suiveur.

miére et une deuxiéme résistance de polarisation, 7. Amplificateur selon une des revendications 4
les bases du troisieme et du quatriéme transistors a 6 caractérisé en ce que, pour limiter I'amplifica-
étant connectées respectivement aux collecteurs tion de la composante continue des signaux
du quatrieme et du troisiéme transistor, caracté- 65 d’entrée (E,, E,), il comporte un deuxiéme pont

a T O R I!II



g For exanple, for [err], this neans.that [err] 15 It is evident
that the conpensation for the charge-storage effects becones nore effective
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and 0 Ecn&ﬁgg?‘gngqe?n und deren Kollektoren mit 6 Verstérker nach einem der Anspriche 4 oder

. den Emittern eines dritten bzw. eines vierten 50 5, dadurch gekennzeichnet, dal? die Kollektoren
P Transistors verbunden sind, deren Kollektoren des fanften (Tg) und des sechsten Transistors (T,) -

e mit Speiseklemmen zum AnschiieBen an eine jeweils mit der Basis eines als Emitterfolger

Speisespannungsquelle Gber einen ersten bzw. geschaliteten Ausgangstransistors (T, T ver-

einen 2zweiten Polarisationswiderstand verbun- bunden sind.

den sind, wobei die Base des dritten und des 55 .7. Verstérker nach einem der Anspriiche 4 bis 6,

vierten Transistors mit den betreffenden Kollekto- dadurch gekennzeichnet, dal® zum Begrenzen der

ren des vierten bzw. des dritten Transistoren Verstidrkung der Gleichstromkomponente von

verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, ‘daf Eingangssignalen (E,, E,} eine zweite Widerstand-

eine zweite Stromquelle (Rs,, Ts,), die an den steilerbriicke (R,y, R,,) vorgesehen ist, die

gemeinsamen Punkt des Kollektors des zweiten 60  zwischen dem Kollektor des fiinften Transistors

Transistors (T,) und des Emitters des vierten (Te) und Masse angeschlossen ist, und deren (iber

Transistors (T,) angeschlossen ist, sowie eine - einen zweiten Kondensator (C,) entkoppelte Mit-

dritte Stromquelle (R3,, T5,) vorgesehen ist, die an telanzapfung mittels eines ersten Eingangswider-

den gemeinsamen Punkt des ersten Transistors stands (R,,) mit der Basis des ersten Transistors

(T,) und des Emitters des dritten Transistors (T,) 65 {T,) verbunden ist, und auBerdem eine dritte
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etween 't he collectors of the transistors [err] 5 and the bases of the
tiransi stors [.err] respectively. These coupling resistors, which are
referably of the same val ue, have a resistance higher than the intrinsic
base resistance of the transistors T36 and T37 but snaller than twice this
val ue and preferabl y ggibst anti al IEpwzaocﬁm By 1.2 ti rres1g hi s vaI ue. The
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2 0 230 693 substantia#ly e u‘m arhifiQ), 63 claBned in Clarm 4/charac-
hi gh-fre u‘éh'e%' qufdif@fe"bgﬁw'rfﬁ ﬁ?ea pl ur a T"re atcfP'Féb‘t'ced?) h &gt tha emalired

rans, a O
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7. An amplifier as claimed in any one of Claims
power-supply terminals for connection to a 50 4 to 6, characterized in that, in order to limit the
supply-voltage source via a first and a second gain for d.c. components of the input signals (E,,

~ bias resistor respectively, the bases of the third E,), it comprises a second resistive divider bridge
transistor and the fourth transistor being con- (R41, Ry2) which is arranged between the coliector
nected to the collectors of the fourth and the third of the fifth transistor (T} and earth and whose
transistor respectively, characterized in that it 55 centre point, which is decoupled by means of a
comprises a second current source (Rs;, Tj) second capacitor (C,), is connected to the base of
connected to the junction point between the the first transistor (T,) by a first input resistor (Rq4)
coliector of the second transistor (T,) and the . and a third resistive divider bridge (R,,, Rz2} which
emitter of the fourth transistor (T,), and a third is arranged between the collector of the sixth
current source (R, Ta;) connected to the junction 60 transistor (T;) and earth and whose centre point,
point between the coliector of the first transistor which is decoupled by means of a third capacitor
(T,) and the emitter of the third transistor (T;), the (C5), is connected to the base of the second
currents of the second current source {Rss, Ts2) transistor (T,) via a second input resistor (Ry,).
and the third current source (Rj, Ts,) being 8. An amplifier as claimed in any one of the

directed in such a way that they tend to raise the 65 Claims 4 to 7, characterized in that its gain is such
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i4. - An anplifier as clained in Caim3, characterized in that the

i subsequent differential stage is an output stage conprising a fifth

i transistor (err) and a sixth transistor (err) whose bases are connected to
:the 15 *“collectors of the first transistor (err) and the second transistor

1
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[err] respectively, whgse coll ectzpsoazsosganmt ed to themower suppl y
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first res fmqég'aﬁgag mplifiey gam T'R? Pirst 2%:"37)(5 ‘9?"" ’e%ﬁﬁ?j‘"f Yalueg jie
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hi gher tagafbinded i ¢|§.ﬁ, NRBupMd ﬁga é.e&u.ency range. A51|gh-frequency éﬁ.pmp ¢ leifed 3
cl ai med coupléd stegn comptibiag acleemthz eghsistort hat s ®ladin 8,kbaranterizel isthatithd alue ot dme said

{ anpl i fi dFselaindenteight I@nsistor dBylrviiviseiheses t han a basevresisterd ipi aubstantially aguaitto - gimes

m ni rrum'B‘ﬁlé{FéftePHIj’”ﬁ'@d'a@ﬁ ¢inpy stage, and A 5 R intnsic base reSSANARd in Claim 4
or 5, characterized in that the collectors of the fifth transistor (T6) and

{the sixth transistor (err) are 35 connegted to the bases of an output

t ransi st or (err) arranged as an emtter-follower. PHF. 85621' EP

13 0 230 693 7. ~An anplifier as clained in any one of

Clains 4 to 6, characterized in that, in order to limt the gain for d.c.
conponents of the input signals (err), i)j conprises a second resistive

{1 divider bridge (err) 5 which is arranged between the collector of the
§fiith transistor (T6) and earth and whose centre point, which is decoupled
{ by nmeans of a second capacitor (C2), is connected to the base of the first

transistor (err) by a first input resistzgr (err) and a third resistive

d divider 10 bridge (err) which is arranged between the collector of the
1 sixth transistor [err] and earth and whose centre point, which is decoupl ed

by neans of a third capacitor [err] is connected to the base of the second

gtransistor [err] via a second input resistor (R24) 15 8. . - An

anplifier as claimed in any one of the & ains 4 to 7, characterized in that

dits gain is such that for input signals of a |evel hi gher than a nom nal

m ni mum | evel the output stage operates in the saturated node, in such a
way that clipped output signals are 20 produced in response to sinusoi dal

& bput signals. 9. A hi gh-frequedty anmplifier conprising a plurality

of cascaded differential stages, characterized in that said stages conprise
an input stage as clainmed in Claim1, coupled to an emtter-coupl ed stage
conprising a seventh 25 transistor (err) and an eight transistor (T37)
whose bases receive the output signals @& the input stage, and in that the
i nput stage and the emtter-coupled differential stage are coupled by a
first base resistor (err) and a second base resistor (err) which are
arranged 30 in series in the base of the seventh transistor (err) and the
ei ght transistor (err)respectively and whose resistance val ues |ie between
1 and 2 tines the intrinsic base resistance of said seventh and ei ght

transi stor. 10. A high-frequency anplifier as clained in 35 Caim9,
characterized in that the value of one said base resistors is substantially

M equal to 1.2 times said intrinsic base ggsistance.
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